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OC 813 

P-n-p-Flächentransistor 

Unverbindliche Kenndaten 
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Verwendungszweck: p-n-p-Flächentransistor mit höheren Werten der Strom- 

verstärkung und hoher Grenzfrequenz, 

Kenndaten: 

a) Statisch (#, —= 25° C) 

Kollektor-Reststrom 

— Ucs=5Vi le=01lco < 20uA 

— Uce = 5V; l= 0 : l'co = 350 uA 

') Die Transistoren werden nach der Kurzschluß-Stromverstärkung h',; 
gruppiert und mit Farbpunkt gekennzeichnet : 

20--- 30 rot; 40: - 50 gelb; 60--- 75 blau; 
30--- 40 orange; 50-+- 60grün; 75--- 100 violett. 

Bevorzugte Lieferung bestimmter Farbgruppen ist nicht möglich. 

Änderungen vorbehalten 
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P-n-p-Flächentransistor 

Kenmnlinienfeld in Emitterschaltung 
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Änderungen vorbehalten


